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_BAW 21

Silizium-Epitaxie-Planar-Diode I_
Kontaktschutzdiode (Controlled Avalanche Diode)
mit definiertem Durchbruchverhalten 5
fir Relais- und Telafonschaltungen. E

e |58 @
Glasgehiuse JEDEC DO-35 §§
54 A 2 nach DIN 41 B8O
Gewichtca. 0,13 g Fatoden-
Mate in mm © Fennzechen
InlistenméBiger Ausfihrung wird E [
diesa Dioda gegurtet geliefert. I - 2-’_:"'
Miheres sieha unter ,Gurtung”.

Grenzwerte

Sperrspannung Ug 701y | W
Richtstrom in Einwegschaltung o 4002) mA
mit A-Last bai Ty = 25*C, f >50 Hz

StoBstrom

bait=1ps Iesi 6 A
beit=1s Iesm 1.6 A
period. Spitzenstrom Ierm BOOZ) mA
Sperrstrom im Durchbruch Iant 600 mA
Sperrschichttemperatur T 200 "
Lagerungstemperaturbereich Ts -65..+200 *°C
Kennwerte bei T) = 25 °C

DurchlaBspannung bei lg = 200 mA Ug <1 v
Sperrstrom

bei Ug =70V g <100 nA
bei Ug =70V, Tj=150"C g <100 A
Warmewidarstand Rinu <0,32) Kirmw

Spaerrachicht - umgebende Luft

1) Dieser Wert darf bei Einhaltung des Grenzwertes lgy lberschritten werden:

a. bei einer Energie E =5 mWs bei Tj=25°C (bei hiherer Temperatur muB Eum
0,015 mWs/K verringert warden%.

b. bei Rechteckimpulsen und einer Periodendauer {Abstand der Impulse) von
T =50 ms sowie einem Tastverhélinis »=0,01.

2) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrahtea in 8 mm Abstand vom Gehduse auf
Umgebungstemperatur gehalten werden.
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BAW 21

Durchbruchspannung Upgg 90..150 W
beilg = 0,1 mA (88
Kapazitit Ciat 25 (<35) pF

bei Ug =0, f = 1 MHz

Trnt
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BAW 21

DurchlaBkennlinien DurchlaBspannung
in Abhéngigkeit von der
Sperrschichttemperatur
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zuléssiger Strom im Durch- Sperrstrom im Durchbruch
bruchgebiet in Abhdéngigkeit in Abhangigkeit
von der Einschaltdaver von der Durchbruchspannung
(siehe FuBnote Tauf Seite BE)
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